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DESCRIPCION

Se trata de un curso tedrico - practico. La teoria se imparte en cinco sesiones por semana y la préctica se da en el laboratorio de electrénica, en una
sesion se dos horas por semana.

Los exdmenes representan el 60%, las practicas el 15%, El proyecto 15% y las tareas y trabajos el 10% sobre la calificacion final. Es indispensable
tener promedio aprobatorio en los examenes, para poder acreditar el 15% del laboratorio.

Es necesario asistir por lo menos al 80% de las sesiones programadas.

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el estudiante:

-Conocera los principios de operacién basicos de los dispositivos electrénicos mas importantes, asi como su aplicacién en diferentes circuitos
Electroénicos.

-Explicara el funcionamiento de los dispositivos semiconductores méas importantes en electronica (diodos, dispositivos de dos terminales,
transistores BJT).

-Analizara redes electrénicas que involucren diodos.

-Conocera las caracteristicas distintivas asi como principales usos de los dispositivos electrénicos de dos terminales.

-Analizara redes de polarizacién de CD con transistores asi como entender circuitos simples con transistores.

-Comprendera los principios basicos de operacion de las fuentes de voltaje de alimentacién de CD.

CONTENIDO TEMATICO

Primera Unidad: SEMICONDUCTORES

OBJETIVOS PARTICULARES: [

CONTENIDO:

Al término de la unidad él (la) alumno (a):

1. Conocera y diferenciaré las principales caracteristicas eléctricas de los materiales
Conductores eléctricos y semiconductores.

2. Comprendera como se realiza la conduccién eléctrica interna en un semiconductor.

3. Describird como afecta el proceso de contaminacién en un semiconductor.

4. Diferenciara un semiconductor intrinseco de un extrinseco.

5. Explicard como se obtiene un material semiconductor tipo P y uno tipo N.

1. Bandas de energia.

2. Conductores, dieléctricos y semiconductores.
3. Clasificacion Eléctrica de los elementos.

4. Conduccién en un semiconductor.

5. Semiconductores contaminados.

Segunda Unidad: DIODOS I
OBJETIVOS PARTICULARES: | CONTENIDO:
Al término de la unidad él (la) alumno (a):
1. La union P-N.
1. Comprenderéa el efecto de la unién P-N y su aplicacion en diodos. 2. La ecuacion del diodo.
2. Describird las corrientes que interactdan en una unién P-N, polarizada directa e 3. Curvas caracteristicas de los diodos.

inversamente.

3. Comprenderd como la ecuacién del diodo y la curva caracteristica definen la
operacion eléctrica del diodo y los efectos térmicos sobre estas caracteristicas.

4. Conocera los parametros eléctricos y/o especificos mas importantes para diodos.

5. Conocera los circuitos equivalentes (modelos eléctricos) que se utilizan en el analisis
de circuitos con diodos.

6. Analizara y resolvera circuitos en diodos, utilizando modelos equivalentes asi como
métodos gréficos.

7. Comprendera la teoria de operacion de circuitos rectificadores de onda, asi como de
recortadores, sujetadores y multiplicadores de tension.

8. Explicara el funcionamiento de circuitos rectificadores, recortadores y sujetadores.

3.1 Hoja de especificaciones de diodos.

4. Efectos de la temperatura.

5. Solucién gréfica a los circuitos con diodos.

6. Circuitos de modelos equivalentes del diodo.

7. Rectificadores de media onda y onda completa.
7.1 Uso de capacitores en rectificadores.

8. Recortadores y sujetadores.

9. Circuitos Multiplicadores de tension.

Tercera Unidad: ZENERS Y OTROS DISPOSITIVOS DE DOS TERMINALES

OBJETIVOS PARTICULARES: [

CONTENIDO:

Al término de la unidad él (la) alumno (a):

1. Conocera el efecto de ruptura inverso en la unién P-N, asi como el efecto Zener.

2. Analizara los circuitos mas comunes con diodos Zener.

3. Investigara y conocera las caracteristicas eléctricas mas importantes de los
dispositivos electrénicos de dos terminales mas relevantes en electrénica, tales como :
Diodos Schottky, Diodos Varactores, Diodos de potencia, Diodos tlnel; fotodiodos,
fotoceldas (fotorresistencias), LEDs y LEDs emisores de luz IR , pantallas de LCD,
celdas solares, termistores, etc.

4. Conocera algunas aplicaciones importantes para cada uno de los dispositivos de dos
terminales vistos en el punto anterior.

5. Conocera otros efectos interesantes que se presentan en uniones semiconductoras

1. Diodos Zener

2. Diodos Schottky.

3. Diodo Varactor (varicap).

4. Diodos de potencia.

5. Diodos tunel.

6. Fotodiodo.

7. Fotoceldas. (Fotorresistencias)

8. Emisores infrarrojos.

9. Diodos emisores de luz (LED’ S).
9.1. Semiconductores de GaAs (Arseniuro de Galio)

10. Pantallas de cristal liquido.



6. Conocera las principales caracteristicas de un semiconductor de Ga As. 11. Celdas solares.
12. Termistores.

Cuarta Unidad: TRANSISTORES DE UNION BIPOLAR (BJT'S)

OBJETIVOS PARTICULARES: [ CONTENIDO:

Al término de la unidad él (la) alumno (a):

1. Construccién de Transistores de unién P-N-P y N-P-N.
1. Conocera el concepto de transistor de unién bipolar BJT. 2. Configuraciones bésicas (BC, EC, CC).
2. Explicara4 como funciona un transistor tipo P-N-P y N-P-N. 3. Curvas, caracteristicas y regiones de operacion.
3. Identificara las terminales de emisor, colector y base de un transistor BJT cualquiera. 4. Parametros y especificaciones del BJT (Hoja de datos).
4. Aplicard modelos equivalentes simples del transistor en la solucién de circuitos. 5. Disipacién de potencia en el BJT.
5. Aplicara técnicas de andlisis grafico en la solucién de problemas. 6. Conexiones especiales del BJT.
6. Conocera y diferenciara las tres configuraciones basicas de conexién: B.C. , C.C. y 6.1  Par Darlington
E.C. 6.2  Par Complementario.
7. Se Familiarizara con algunos circuitos tipicos simples de transistores BJTs. 6.3  Par Diferencial.
8. Conocera el concepto del punto Q de operacién de un transistor y su aplicaciéon enlos 7.  EI BJT como interruptor.
principios de amplificacion de sefiales. 8. Linea de cargay punto de operacion.
9. Polarizacién en DC del BJT (punto Q de operacion).
10. Region de operacion segura del BJT

Quinta Unidad: INTRODUCCION A LAS FUENTES DE ALIMENTACION

OBJETIVOS PARTICULARES: [ CONTENIDO:

Al término de la unidad él (la) alumno (a):
1. Corriente continua constante y corriente continua pulsante.
1. Conocera las principales diferencias, ventajas y desventajas de la corriente 2. Diagrama general de una fuente de alimentacion.
continua constante y la pulsante. 3. Red de filtrado.
2. Identificara las partes que conforman a una fuente lineal de voltaje. 4. Reguladores de voltaje.
3. Conocera el funcionamiento de los circuitos de filtrado y regulacién de voltaje, de 5. Circuitos de uso comun.
uso mas extendido.
4. Aprendera el funcionamiento de algunas fuentes de voltaje de uso tipico.

METODOS DIDACTICOS

Exposiciones verbales por parte del profesor (
Exposiciones verbales por parte del alumno (
Realizacion de trabajos por parte del alumno, (
Realizacién de lecturas por parte del alumno (
Desarrollo de practicas extraclase (X
Desarrollo de estudios de campo por parte del alumno (
Desarrollo de précticas de laboratorio (
Desarrollo de un proyecto integrador (

NN NGNS

EVALUACION

3 Examenes parciales (Promedio) 60 %
Laboratorio 15 %
Proyecto final 15 %
Trabajos y tareas 10 %

Nota: Para tener derecho a examen es necesario asistir por lo menos al 80% de las sesiones programadas
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